
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура изделий с приемкой ВП, выпускаемых на 

ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» 

(освоение 2014 – 2015 г.г.) 



 

 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 

в металлокерамическом корпусе 

286ЕП3БТББ 

286ЕП3БТ1ББ 

АЕНВ.431420.213 ТУ 

 

Особенности 

- металлокерамический корпус в двух модифи-

кациях, в т.ч. с теплоотводом; 

- минимальная наработка 100 000 ч; 

- рабочий температурный диапазон от минус 60 

до 125 °С; 

- стойкость к воздействию фактора 7.И:  

 с характеристикой 7.И1-7.И8, 7.И10, 7.И11 

– 4Ус;  

 с характеристиками 7.И12-7.И15 – 3Р; 

- стойкость к воздействию фактора 7.С с харак-

теристиками 7.С1, 7.С4 – 10×5Ус; 

- стойкость к воздействию фактора 7.К: 

 с характеристиками 7.К1 - 7.К8 – 2К; 

 с характеристиками 7.К11,  7.К12 – 

80 МэВ×см
2
/мг. 

 

Применение 

- предназначены для использования в качестве 

элементов для преобразователей и стабилизато-

ров напряжения и тока 

 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра, единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

Максимальное выходное напря-

жение в закрытом состоянии, В Uвых.max 100 

Максимальное входное напряже-

ние в закрытом состоянии, В Uвх.max -5 

Максимальный выходной ток, А Iвых.max 5 

Максимальный входной ток в 

открытом состоянии, А Iвх.откmax 1,50 

Максимальный входной ток
в 

режиме рассасывания, А Iвх. pac.max 1,50 

Максимальная рассеиваемая с 

теплоотводом мощность в режи-

ме постоянного тока при Uвых≤15 
В при температуре от минус 60 

до 25 ºС, Вт Ppac.пост.max 15 

Максимальная рассеиваемая 

мощность без теплоотвода при 

темпера
уре от минус 60 до 25 

ºС, Вт Ppac.max 1,5 

Максимальная средняя рассеи-

ваемая с теплоотводом мощность 
в режиме переключения при тем-

пературе от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 

Максимальная рассеиваемая в 

импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 

Максимальная рассеиваемая 

мощность в режиме  однократных 

перегрузок при Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 
 

Габаритный чертеж (без радиатора) 

 
Габаритный чертеж (с металлической вставкой 

на корпусе для крепления на радиатор) 

 
Принципиальная схема 

(по ОСТ 11 0048-84) 

 
Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
Наименование 

параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим 

измерения 

Ток утечки на 
выходе, мА  Iут.вых 1 

Uвых =100 В  
Uвх = -1,5 В 

Остаточное 
напряжение, 
 Uост 1,0 

Iвх =1 А 
Iвых=5 А 

Входное 
напряжение в 
открытом 
состоянии, В Uвх.отк 1,8 

Iвх=1 А  
Iвых=5 А 

Коэффициент 
усиления тока Кус.I 

от 10 
до 200 

Uвых=10 В 
Iвых= 5 А 

Время включения, 
мкс  

tвкл 0,1 

Iвх=1 А 
Iвых=5 А 

Uвых=30 В 
Время 
выключения, мкс 

tвыкл 0,42 

Iвх=1 А 
Iвых=5 А 

Uвых=30 В 

Тепловое сопро-

тивление переход - 
корпус, °С/Вт RT п-к 20,0  

 

 



 

 

ДИОДЫ 

Кремниевые быстровосстанавливающиеся импульсные  

полупроводниковые диоды с барьером Шоттки типа2Д922 

2Д922А/ББ, 2Д922Б/ББ, 

2Д922В/ББ 

АЕЯР.432120.719 ТУ 
 

Особенности 

- металлостеклянный корпус типа КД-1-2; 

- поставка по заказу комплектами  из двух 

2Д922АР/ББ, 2Д922БР/ББ и четырех 

2Д922АГ/ББ, 2Д922БГ/ББ диодов, подобранных 

по разбросу прямого напряжения и емкости 
 

Применение 

- выпрямители высокой частоты, модуляторы, 

преобразователи, формирователи импульсов, ог-

раничители и другие импульсные устройства 

специального назначения по ГОСТ РВ 20.39.304. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквен-
ное обо-

значе-

ние 

Норма не 
более  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

2
Д

9
2

2
А

/Б
Б

 

2
Д

9
2

2
Б

/Б
Б

 

2
Д

9
2

2
В

/Б
Б

 

Максимально допустимое 

постоянное обратное на-
пряжение диода, В 

Uобр.макс 20 20 20 1 

Максимально допустимое 

импульсное обратное на-
пряжение диода при дли-

тельности импульса не бо-

лее 2 мкс и скважности не 

менее 10, В Uобр.и.макс 25 25 25 2 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток 
диода, мА:      

- при Tокр от минус 60 до 35 С; Iпр.макс 60 40 12  

- при Tокр 125 С Iпр.макс 10 10 10 2 

Максимально допустимый 

средний выпрямленный ток 
диода, мА:      

- при Tокр от минус 60 до 35 С; Iвп.ср.макс 30 20 15  

- при Tокр 125 С Iвп.ср.макс 6 6 6 2 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 
диода при длительности 

импульса не более 10 мкс и 

скважности импульсов не 

менее 10, мА:      

- при Tокр от минус 60 до 35 С; Iпр.и.макс 100 70 20  

- при Tокр 125 С Iпр.и.макс 20 20 20 2 

Температура перехода, С Tj 150 150 150  

Примечания  
1 Для всего диапазона рабочих температур. 

2 В интервале температур свыше 35 С до 125 С параметр 
уменьшается линейно. 

 

Надежность 

Т   ≥ 50 000 ч при γ= 97,5 % в режиме эксплуа-

тации (при Тп = 150 С) в пределах Тсл = 25 лет. 

Т   ≥ 100 000 ч при γ= 97,5 % в облегченном ре-

жиме (при Тп = 125 С) в пределах Тсл = 25 лет. 

Габаритный чертеж 

 
 

Принципиальная схема 

 
Основные электрические параметры 

Наименование 

параметра, 
единица 

измерения 

Буквенно

е 
обозначе

ние 

Норма, не 

более 

Темпера

тура 
среды 

(корпуса

), °С 

Режим 

измерения 

2
Д

9
2

2
А

/Б
Б

 

2
Д

9
2

2
Б

/Б
Б

 

2
Д

9
2

2
В

/Б
Б

 

Постоянный 

обратный ток 

диода, мкА 

Iобр 

0,5 0,5 0,5 25±10 
Uобр=20 В 

25 25 25 
125±5 

0,5 0,5 0,5 
минус 
60±3 

Постоянное 
прямое 

напряжение 

диода, В 

Uпр 

0,4 0,4 − 

25±10 

Iпр=1 мА 
0,9 − − Iпр=50 мА 

− 0,9 − Iпр=35 мА 

− − 0,55 Iпр=10 мА 

0,5 0,6 0,7 125±5 Iпр=10 мА 

1,0 − − 

минус 

60±3 

Iпр=50 мА 

− 1,0 − Iпр=35 мА 

− − 0,6 Iпр=10 мА 

Время 
обратного 

восстановлени

я диода, нс 

tвос.обр 10 10 10 25±10 

переключен
ие с Iпр = 50 
мА (10 мА) 

на Uобр.и = 20 
В при Iобр.отсч 

=25 мА 
(5 мА) 

 

Уровень стойкости к СВФ:  

- стойкость к воздействию фактора 7.И с характе-

ристиками 7.И1, 7.И6, 7.И7 – 4Ус;  

- стойкость к воздействию фактора 7.К: 

 с характеристиками 7.К1, 7.К4 – 1К; 

 с характеристикой 7.К11 – 60 МэВ×см
2
/мг. 

по ГОСТ РВ 20.39.414.2. 

Уровень стойкости к ВВФ: 4У по 

ГОСТ РВ 20.39.414.1. 



 

 
 

 

 
 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхема (в керамикополимерном корпусе) 2607КП1АТ 

АЕЯР.431160.752 ТУ  

 

Особенности 

- выпускаются по гибридной технологии и содержат два 

GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и 

два ключевых выходных транзистора; 

- керамикополимерный корпус 4117.8-2; 

- стойкость к СВФ 2Ус. 

Применение 

- предназначена для использования в качестве оптоэлек-

тронных коммутаторов постоянного и переменного тока 

 

Предельно допустимые значения параметров  

Наименование 

параметра, единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма  

не 

ме-

нее 

не 

более 

Коммутируемое напряже-

ние, В UKOM 0,1 60 

Коммутируемый ток, А IKOM 0 15 

Входное напряжение в вы-

ключенном состоянии, В UВX 3,5 0,8 

Импульсный коммутируе-

мый ток, А  

(при Тимп <20 мс, Q>500) IKOM.И  20 

Входной ток во включен-

ном состоянии, мА IВX 12 25 

Импульсный входной ток, 

мА 

(при Тимп <20 мс, Q>500) IВX.И  150 

Частота коммутации, Гц 

(при IВX = 10 мА,              

UKOM = 50 В, RН = 20 Ом) fКОММ 40  

Частота коммутируемого 

сигнала в замкнутом со-

стоянии, Гц 

 (при IВX = 5 мА) fСИГН  1500 

Максимальная рассеивае-

мая с теплоотводом мощ-

ность в режиме постоянно-

го тока при Uвых≤15В, Вт PPAC. ПОСТ. MAX  20 

Максимальная рассеивае-

мая без теплоотвода мощ-

ность, Вт PPAC. MAX  1,5 

Габаритный чертеж 

 
 

Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = +(25±10)˚С 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма Режим из-

мерения не 


менее  

не 

более 

Входное на-

пряжение, В  UВХ 1,0 1,5 

IВХ =10 мА 

Напряжение 

изоляции, В  UИЗ 1500  

IYТ ≤ 1 мкА, 

t=5 с 

Ток утечки на 

выходе, мкА IУТ.ВЫХ  5,0 

UВX =0,8 B,  

UKOM = 60 В 

Выходное со-

противление в 

открытом со-

стоянии, Ом  RОТК  0,06 

IВХ = 10 мА, 

t ≤ 30 мс, 

IКОМ = 7,5 А 

Сопротивление 

изоляции, Ом  RИЗ 10
9
  

UИЗ=1500 В 

Время вклю-

чения, мс  

tВКЛ  20,0 

IВХ = 10мА, 

UKOM  = 24 В, 

RH = 20 Ом 

Время вы-

ключения, мс 

tВЫКЛ  5,0 

IВХ = 10 мА, 

UКОМ = 24 В, 

RН = 20 Ом 
 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхема (в керамикополимерном корпусе) 2607КП1БТ 

АЕЯР.431160.752 ТУ  

 

Особенности 

- выпускаются по гибридной технологии и содержат два 

GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и 

два ключевых выходных транзистора; 

- керамикополимерный корпус 4117.8-2; 

- стойкость к СВФ 2Ус. 

Применение 

- предназначена для использования в качестве оптоэлек-

тронных коммутаторов постоянного и переменного тока 

 

Предельно допустимые значения параметров  

Наименование 

параметра, единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма  

не 

ме-

нее 

не бо-

лее 

Коммутируемое напряже-

ние, В UKOM 0,1 60 

Коммутируемый ток, А IKOM 0 15 

Входное напряжение в вы-

ключенном состоянии, В UВX 3,5 0,8 

Импульсный коммутируе-

мый ток, А  

(при Тимп <20 мс, Q>500) IKOM.И  20 

Входной ток во включен-

ном состоянии, мА IВX 12 25 

Импульсный входной ток, 

мА 

(при Тимп <20 мс, Q>500) IВX.И  150 

Частота коммутации, Гц 

(при IВX = 10 мА,              

UKOM = 50 В, RН = 20 Ом) fКОММ 40  

Частота коммутируемого 

сигнала в замкнутом со-

стоянии, Гц 

 (при IВX = 5 мА) fСИГН  1500 

Максимальная рассеивае-

мая с теплоотводом мощ-

ность в режиме постоянно-

го тока при Uвых≤15 В, Вт PPAC. ПОСТ. MAX  20 

Максимальная рассеивае-

мая без теплоотвода мощ-

ность, Вт PPAC. MAX  1,5 

Габаритный чертеж 

 
 

Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = +(25±10)˚С 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма Режим из-

мерения не  

енее  

не 

более 

Входное на-

пряжение, В  UВХ 1,0 1,5 

IВХ =10 мА 

Напряжение 

изоляции, В  UИЗ 1500  

IYТ ≤ 1 мкА, 

t=5 с 

Ток утечки на 

выходе, мкА IУТ.ВЫХ  25,0 

UВX =0,8 B,  

UKOM = 60 В 

Выходное со-

противление в 

открытом со-

стоянии, Ом  RОТК  0,08 

IВХ = 10 мА, 

t ≤ 30 мс, 

IКОМ = 7,5 А 

Сопротивление 

изоляции, Ом  RИЗ 10
9
  

UИЗ=1500 В 

Время вклю-

чения, мс  

tВКЛ  20,0 

IВХ = 10мА, 

UKOM  = 24 В, 

RH = 20 Ом 

Время выклю-

чения, мс 
tВЫКЛ  5,0 

IВХ = 10 мА, 

UКОМ = 24 В, 

RН = 20 Ом 
 



 

ТРАНЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ 

Транзисторные сборки 2П7235АС, 2П7235БС 

АЕЯР.432140.591 ТУ 

 

Особенности  
- керамикополимерный корпус 4117.8 

ГОСТ 17467. 

 

Применение 

- предназначены для применения в качестве по-

лупроводниковых ключей постоянного и пере-

менного тока в преобразовательных устройст-

вах специального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование параметра, еди-

ница измерения (режим изме-

рения) 

Буквенное 

обозначе-

ние пара-

метра 

Норма При-

меча-

ние не 

ме-

нее 

не 

более 

Максимально допустимое по-
стоянное напряжение сток-

исток (Uвх=0 В), В 

- 2П7235АС 

Uси пост. макс 

– 55 

1, 5 

- 2П7235БС – 100 

Максимально допустимое по-

стоянное напряжение затвор-
исток, В Uзи пост. макс – ±20 

1, 5 

Максимально допустимый им-

пульсный ток стока, А Iс и.макс – 100 

3, 5 

Максимально допустимый по-

стоянный ток стока, А Iс пост. макс 

– 10 4, 5 

– 20 6 

Максимально допустимая по-

стоянная рассеиваемая мощ-

ность, Вт Рк пост. макс – 10 

2, 4, 5 

Максимально допустимая тем-

пература перехода, С Тп макс – 150 

5 

Примечания  

1 В диапазоне температур корпуса от минус 60 до 125 С.  

2 При температуре корпуса от минус 60 до 35 С. При темпе-

ратуре корпуса от 35 до 125 С рассеиваемую мощность, Вт, вы-
числяют по формуле 

,
R

ТТ
P

к-п Т

корпмакс п

макс к

 

где  Тп макс – температура перехода, С; 

 Ткорп – температура корпуса, С; 

 R T  п - к  – тепловое сопротивление, С/Вт. 

3 При включении tоткр≤10 мкс, скважности Q ≥50. 

4 На каждый канал при условии использования теплоотвода, 

обеспечивающего непревышение температуры перехода более 

150 °С. 

5 Параметры контролируются на каждом канале транзистор-

ной сборки. 
6 При параллельном соединении каналов транзисторной сбор-

ки. 

 

Принципиальная схема 
 

 

Габаритный чертеж 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

Наименование 
параметра, едини-

ца измерения  

Бук-

венное 
обо-

значе-

ние 

Норма Режимы измере-

ния 

При

меча
ча-

ние 
не 

менее 

не 

более 

Начальный ток 

стока, мкА 
- 2П7235АС  

Iс.нач 

– 20,0 
Uси=55 В,  
Uзи=0 В 

1 

- 2П7235БС – 500,0 
Uси=100 В,  

Uзи=0 В 
1 

Ток утечки затво-

ра, нА Iз.ут -100,0 100,0 

Uси=0 В,  

Uзи=±20 В 

1 

Сопротивление 

сток-исток в от-

крытом состоя-
нии, Ом  

- 2П7235АС 

Rси откр 

– 0,05 

Uзи=10 В,  

Iс = 10 А 

1 

- 2П7235БС – 0,1 

Пороговое напря-

жение затвора, В 

- 2П7235АС 

Uзи пор 

2,0 4,0 

Uси=Uзи,  

Iс=1 мА 

1 

- 2П7235БС 1,5 2,5 

Время задержки 

включения, нс 

tвкл – 200,0 

Eп=30 В; 
Rвх=3,6 Ом, 
Uзи=10 В; 
Rн=1,5 Ом 

(2П7235АС), 
Rн=3,0 Ом 

(2П7235БС) 

1 

Время задержки 

выключения, нс 

tвыкл – 400,0 

Eп=30 В; Rвх=3,6 
Ом, Uзи=10 В; 

Rн=1,5 Ом 
(2П7235АС), 

Rн=3,0 Ом 
(2П7235БС) 

1 

Тепловое сопро-

тивление переход 

- корпус, °С/Вт R T п - к  – 15,0 

 1 ,2  

Примечания  

1 Параметр контролируется для каждого канала транзисторной 

сборки. 
2 При наличии радиатора, гарантирующего температуру корпу-

са не выше 125 °С. 
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